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V. Відомості про дисертацію
Мова дисертації:
Коди тематичних рубрик: 29.19.31

Тема дисертації:
1. Широкозонні напівпровідникові шари ZnO:Al, ITO та CdS в плівкових фотоелектрично активних
гетеросистемах

2. The wide band gap layers of ZnO:Al, ITO and CdS in the film photoelectric active heterosystem

Реферат:
1. Об'єкт - фізичні процеси впливу технологічних рішень широкозонних напівпровідникових шарів на
ефективність фотоелектрично активних плівкових багатошарових гетеро- систем; мета - розроблення
фізичних основ матеріалознавчої оптимізації технології одержання широкозонних напівпровід- никових
шарів для плівкових гетеросистем; методи - фізич- ні та структурні методи дослідження; новизна - вперше
за- пропоновані фізичні роль та механізми деградації широко- зонних шарів ZnO:Al, ITO та CdS в
багатошарових гетеро- системах; результати - підвищити ефективність плівкових фотоелектричних
перетворювачів сонячного випромінюван- ня; галузь - геліоенергетика

2. The object is physical processes of technological decisions influence of wide band gap layers on efficiency of
photoelectric active thin film multilayer heterosystems; the aim to work out the physical bases of material
optimization of technology of wide band gap layers for thin film heterosystems; the methods are the physical and
structural methods of investigations; the new approach lies in at the first time physical role and mechanisms of



degradation of wide band gap layers ZnO:Al, ITO and CdS in multilayer heterosystems are offered; the results lead
to increase of efficiency of thin film solar cells; the field is solar cells
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Юрченко Т.А.


